


























专利名称(译) 一种带有空穴传输基团的聚硅芴发光材料及制备与应用

公开(公告)号 CN105623646A 公开(公告)日 2016-06-01

申请号 CN201610045209.9 申请日 2016-01-22

[标]申请(专利权)人(译) 华南理工大学

申请(专利权)人(译) 华南理工大学

当前申请(专利权)人(译) 华南理工大学

[标]发明人 莫越奇

发明人 莫越奇

IPC分类号 C09K11/06 C08G61/12 H01L51/50 H01L51/54

CPC分类号 C09K11/06 C08G61/121 C08G61/123 C09K2211/1466 C09K2211/1491 H01L51/0035 H01L51/50

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明属于有机发光材料技术领域，公开了一种带有空穴传输基团的聚
硅芴发光材料及制备与应用。所述发光材料具有式(I)所示的结构通式，
式中Hole指空穴传输基团。所述制备方法为：将2,2ˊ-二碘-4,4ˊ-二溴联苯
与丁基锂和四氯化硅反应，得到9,9ˊ-二氯硅芴；将带有溴原子的咔唑或
三芳基胺与丁基锂或金属镁反应得到相应的有机锂或格氏试剂，然后将
所得有机锂或格氏试剂加入到9,9ˊ-二氯硅芴的溶液中反应，得到侧基带
有咔唑或者三苯胺的2,7-二溴硅芴单体，最后将单体反应聚合，得到带有
空穴传输基团的聚硅芴发光材料。本发明的发光材料可用于电致发光、
光伏电池、非线性光学和传感领域。
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